
差動増幅回路の大信号特性と
OTA(電圧制御電流源回路)



バイポーラ差動増幅回路の大信号特性

バイポーラトランジスタのモデル（大信号モデル）
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バイポーラ差動増幅回路
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バイポーラ差動増幅回路の大信号特性

線形範囲：数十mV程度
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線形入力範囲の拡大

伝達コンダクタンスの低減
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伝達コンダクタンスの電子的制御
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の関係式を導出せよ．と入力電流下図の回路の出力電流

いとき，がエミッタ電流に等しであり，コレクタ電流

がジスタのエミッタ電流問：バイポーラトラン
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